Telefunken Transistor AF280 Datasheet

Germanium PNP Transistor

AF280

20V / 10mA

DATASHEET

OEM - Telefunken

Source: Telefunken Databook 1972/73

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor AF280

Datasheet

AF 280

Germanium-PNP-Mesa-UHF-Transistor mit passivierter Oberfliche

fiir Misch- und Oszillatorstufen bis 900 MHz.

Germanium PNP mesa UHF transistor with passivated surface for
mixer stages and oscillators up to 900 MHz.
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Wirmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RinJa

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur typp = 25°C
Kollektorreststrom

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
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Min. Typ. Max.

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur typmp, = 25°C

Transitfrequenz

-Upg = 10V, =Ig = 2mA, f = 100MHz
Kollektor-Basis-Kapazitéat

-Ugg = 10V, f = 1MHz

Rauschmai
-Ugg = 10V, -lg = 2mA, R = 600,
f = 200MHz
f = B0OMHz

Leistungsverstéarkung
_UCB = 10V, —|G = 2 mA,
fp = 500Q, f= 800MHz
f = 800 MHz

Cceo

F2)
F3)

T2918THk
2} in Basisschaltung 3) giehe MeBschallung
in gommon base configuration see test circuit

550 MHz
0,42 pF
3 dB

7 dB

i2 dB
14 de

C=0Q. . 2pF

L y=5wWdg
Lg=8Wdg
Rg=R =800
Ankopplung an R

S0, dal fp= 2k

Mefschaltung fiir: F. "'ph
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AF 280

Min. Typ.
Vierpol KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur tg,, = 25°C
Basisschaltung, 1.5mm AnschluBlange
terminal length
=Uppg = 10V, -l = 2mA, f = 200 MHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz ik 50
=bip 33
KurzschluB-Riackwartssteilheit ¥ro | 180
Py ag°
KurzschluB-Vorwartssteilheit ¥ig | 55
Pin 130°
KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9ah 30
Cab 0,37
Basisschaltung, 1,5 mm AnschluBlange
terminal length
-Upg = 10V, =lp = 2mA, f = BOOMHz
KurzschluB-Eingangsadmittanz Sib 10
=bin 25
KurzschluB-Rickwartssteilheit | ¥ | 550
- 20"
KurzschluB-Vorwartssteilheit | Yip | 21
Pry 36
KurzschluB-Ausgangsadmittanz dab 500
Cah 05
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